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1. Si consideri un amplificatore di tensione con Av=1000, Rin = 100K, Rout = 100. Si 

applichi una reazione in modo che la resistenza di uscita sia minore di 10 e la 
resistenza di ingresso maggiore di 2M. Una volta scelta e dimensionata la rete di 
reazione, si calcolino le nuove resistenze di ingresso e uscita. 

2. Disegnare lo schema completo (fino al livello delle singole porte logiche) di una ROM 
4x1 a diodi con decoder attivo alto che implementi la funzionle logica y=x1 AND x0. 

3.  
Con riferimento al circuito mostrato a lato, 
calcolare:  

 il punto di riposo dei due transistori 
Q1 e Q2 e i parametri del circuito di 
piccolo segnale 

 la funzione di trasferimento a centro 
banda 

 i limiti di banda superiore e inferiore. 
Fare le seguenti ipotesi semplificative: 
 hoe = 0 in Q1 e Q2  
 Q1 completamente resistivo 
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